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Introduction Applications

v systéme compact v" diviseur de puissance
v’ systéme accordable v adaptation de transistors
Etat de I'art’ Aw A/10 »
- vantages :
Un transformateur d’ impédance accordable : ¥ deux paires AQZC’ 91) ‘ OZC’ 6’; ‘ ch’ ‘9:;_
v trois diodes varactors de diodes C i C
v" deux lignes quart d’onde microstrip ¥ une longueur v ‘ . ‘
vV 4Q0<7<392Q a225GHz(|Sy|>-2dB) totale de /10
v" une bande passante accordable de 10%
Conception : Vi— 5 —Coupure — V2
L A4 A4 v technologie CPW 7 N .
O ) O ) v deux polarisations N 2 —
Cl 7_" 77—! Cl <:> /;v % / ) /)' différentes V| o — Capacité CMS |V,
C C, C, Schéma électrique équivalent
; des diodes : s g

"J.H. Sinsky, and C.R. Westgate, “Design of an electronically tunable
microwave impedance transformer’, IEEE International Microwave Rs
Symposium Digest, MTT-S, Vol. 2, pp. 647-650, June 1997.
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Réesultats

v substrat RO4003 : €. = 3,36 VNA
v diodes MA4ST-1240 - Référence 50 Q Simulations et mesures des impedances synthéetisées.
L.=1,2nH
Cp = 0,11 pF
R.=1,6 Q
1 pF < C(V) <8,6 pF
avec 12V>V>0V
v £=1 GHz

0,6 GHz

Tuner
mecanique

Conclusion yectives

© compacité (~A/10)
© bonne couverture de I'abaque de Smith v/ intégration
© large bande accordable v adaptation de transistor

© adaptation de -20 dB
© pertes d’'insertion < 2 dB




